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Ia presente invencidn se refiere a un dispositivo
de transduccidn magnética de deteccidén de informaciones co-
diffcadss y al pmcedimieﬁto de fabricacidén de dicho dispo=-
sitivo. Es apliczble prineipelmente a los dispositivos de -
lectura de informaciones magnéticas codificadas; tales como
los dispositivos de lectura de cheques y desarrolladores de
bandas magzéticas; eté...

Para simplificar, se describird la invencldén para
un dispositive ds lectura de cheques, pero es evidente que
la descripeidn resulta védlida para todo dispositivo de lec~
tura de informaciones magnéticas codificadas.

Es sabido que los sistemas esctuales de tratamien—
to de la informacifn comprenden frecuentemente dispositivos
de introduecidn ’da‘ datos que utilizan tarjetas portadoras de
las informeciones magnéticas codificadas. Estas tarjetas ==
son por e;]amplo;. ;cheques bancarios, postales o tarjetas de
créditos

Estas informaciones consisten generalmente en una

~ gucesidn de oaracteres alfanuméricos impresos sobre las tar

jetas, es decir une sucesién de letras del alfabeto, cifras,
signos de pqntuacidn...; que indican, por ejemplo; en el ca
80 de que la tarjeta sea un cheque, el nfimero del mismo o el
nimero de cuenta de su titular.

Cada cardcter est4 formado por un conjunto de bas
toncillos conati:l:uidos por tinta magnética. El nifero de —-
bastoncillos; la dlstancie que seflara a los bastoneillos en
tre s{ y su disposicidn relative son propios de cada carée-
ter y estén codificados segin cddigos conocidos; tales como
el cédigo CMCT7, poxr ejemplo,

Se considera por ejemplo un cheque y el dispositi
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vo de introduccién de datos correspondiente gue se llamg =
"lector de Cheques®. El lector de cheques {ransforma las in
formaciones magnéticas codificadas de los caracteres impre=
sos sobrs el cheque en una sucesidén de safiales eldctricas.

Est& conectado a circuitos electrdnicos de puesta en forma

que disponen esta sucesién de sefizles eléctricas bajo lg ==
forma de wna sucesidén de impulsos eléctricos rectangulares
que son enﬁiados a circuitos eloct:.'dn;cos de reconocimiento
de los caracteres impresos sobre el cheque. Tan pronto como
son identificados los caracteres correspondientes a esia su
ocesidén de impulsos eléotricos mctMma correspondi ene—-—
tes a los caracteres impresvs, es posible hacer que efectie
una unidad de cdloulo del sistema de tratamiento de la in~-
formaeidn al que pertenece el lector de cheques, las opera—
clones relativas a este cheque, opérac:;ones- deldé‘nito; cré~ -
dito, puesta al dia de la cuenta de su titular, etc...

Para comprender mejox el objeio de la :anencidn; A
68 necesario recorder lo que sigue sobre el magnetlsmos

Para magnetizar un materlél magnético, se somete
primeramente el mismo a un campo magnético poeitivo -cuya in-
tensidad es suficiente para que sea saturudo el matarial;f_ -
es decir que la induccidén magnética en el material alcance
un valor limite By Yan pronto como la int-engidad dei campo
magnético alcanza un clerto valor H,e 3¢ anula acgtudam_ente
el campo magnético. Subsiste entonces wns inducelén ma@étj_._
ca no nala (+ ¥r) llamada induceién remanente, caracterfsti
ca, del material. Dicho en otros téminoa;'magietizar un ma
terial megnético equivale a saturarlo ma'gnéti.camenteg,

Se recuerds, ademés, gue un meterisl magnético -
que ha sido magnetizado, orea, en la proximidad inmedista - °
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de en aupeﬂicin; un: canpo magnético H de fuga.

Se recuerda, por fltimo, que el flujo magnético =
de un eampo magnético H 'é. tmvés de una superficie S €8 = =
izual al producto de la intensidad de este campo por la me~
dida de la superficie:

Generalmente; lqa lectores de cheques comprenden,
de una parte, un dispositivo de imantacidén para magetizar
los bastoncillos de:los taracteres -lmpresos sobre el cheque
con el fin de hacer idéntico al valor y el.sentido de la in
duecidn magnética én el interior de todes los bastoncillos,
ya que, cuando son impresos los caracteres sobre el cheque;
0 bien la indunceién en los bastoneillos es nula; o bien el
valor y el sentido ds la induccidén magnética en el interior
de todos.los bastoneillos varfan de un bastoncille a otxo. -
Asf pues, 1a"@.ziducc16n nagnética en el interior de los bas~
toncillos es 1gual & la indnocién remanente de,la tinta nag
nética cuando ya no -son sometidos al campo magnético del »-
dispositivo de imantacién, y de otra parte; un dispositivo
de trenaduccién magnética sensible &l campo megnético de fu
ga oreado por los bastonelllos magnétizados por el disposi-
tivo de imentacién y gque suministra una sefial eléctrica en-
respuesta & este: campo  magnético de fuga, sefiel enviada a.-
1cs.cireui'tzos.elqctﬁniéos.de puesta en forma antes citados.
Expresado en—ofrosz términos, puede decirse gue el dispositi
vo de transdueccidn magnética permite la deteccién de la pre
sencla de los bastoncillos:

o El cheque éa desplazado por un dispositivo mecédni
¢o de transporte de ,éhequea vy es cplocado en el mlsmo de —
2l modo qu-e toﬂoé los bestoncillos desfilen sucesivamente..
por delante del dispositivo de imantacidén y por delante del
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dispositivo de transduccién magnética en la proximidad inme
diata de ellos. El dispositivo mecénico de trensporte de —
cheques ea arrastrado ya ses por un nio*box‘ ‘alactrico; ¢ blen
menualmente. '
5S¢ En la préciice actual,; dos dispositivos de trange
duceidén magnética estdn constituldos por una cabega formada
.por un c:lreuito‘ magético gque estd proviasto de un gran ene—
trehierrc y alrededor del oual es srrollado wn bobinade con
gran pimero de vueltas. Los bastoneillos desfilan en la pxo
10, ximided del entrehlierro, a muy poca distoncia del mismo de. -
tal modo que capte la mayor parte del flujo magnético crea~
do por el campo magnético de fuga de los hastoncillos a tra
- véa del circulto magnético de la cabezas« Se recoge antonces
ua sefisl eléetrica en los bormes dbl. bb’t;inado,r cuys tensidén
15, o8 igual en valor absoluto a la variscidén del flujo magnétl
oo captado por el circuito magnético por unidad de tiempo.
Se muestra que esta tenaidn es proporeional a 1a velocided
de desfile de los bastoncillos por Gelante: del antrahiorm¢
" De ello se desprende que esta tensién es sensible, de una =
20, - rartes; a la velocidad de desfile y;- de otra parte, a sus va
riaciones (por ejemplo, en el caso ds un disposiiivo de =
“%ransporte de choques accionado manualmenta).;- 1o que hace im
precisa la deteceidn ds los bastoncilloa.a Tal cabeza nagné-.
‘tica es ademds de fabricacién delicads, relativamente costo
25, - sa y. voluminosa, Lo
Los dispositivos.de transdusoidn magnética con -
por 1o menos unz magneto-resistencia remediem estos inconve
-nientes. Se dési@a bajo el nombre de magneto-roslatencia -
las resistencias eléetricus depositadas sobre un sustrato =
30, de materia aislante bajo forma de capas o peliculas delgadms
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de muy poco SBpesex” (algunaa centenas de Angstrtms e algunas
nicres de espeéor} ,y'cuyo valor de ia resistencia varfa = -
cnando son sometidas al flujo ds un cempo magnético; tal ~-
nagneto~resistencia de medida R es conectada a los bornes -

de tn generador gque suministre una corriente I. Cuando pasa’

~el bastoncillo por delante de ellay ¢l flujo del campo mag~
- nético de figa E piovoca una variacién de la resistencia «-

AR de ehl-ung yeriscin de Yensién AV = I AR 1o que da ~ -

AVL' e‘,,--._ﬁ......A R, y-#lendo llemado AR/R coeficiente de magneto~

resistencia. Hebitualmente, este coeficiente es de algumos
$entos por clento y muy a menudo negativo.
Ia pefisl eléctrica correspondiente es amplificada

”-y -enviadé g los circuitos de puesta en forma antes citados.
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Esta seflel e& Independiente de la velocidad de desfile de -
1o bastoneillos. -

B 1a.Apréetiea actual, los dispositivos de trans-

‘ duceddn magnética con magneto~resistencia comprendeny con -

preferencia, dos magneto-resistencias de deteccidn de pre——
sencig de losa bastoncillos depositadas sobre un mismo suse

trato.aislente, y colocadas a una distancia d wna de otra,

© desfilando los bastonoillos-sucesivamente por delante de —-

cada -una de las: m&@teto-resiatencias;

. La dletancia &, es funcién principalmente de la -~

. snchura de Jos basboncillos y de los espaciamientos minimo

¥ méximo entre.ellos: Tafl dispositivo es descrito, por ejem

- mloy en el artfoulo "Dusl stripe magneto-resistive read ~ -

heads. for speed insenaitive tape readers®, publicado en la

‘ 'revista-imv'kmsaﬂions on magnetics. Volumen Mag. 12, =

ne 6 de Noviembre 1i976, por G.E. MOORE, Jrs y LIJCOTE.

. Betos dispositivos de magneto-resistencias presen
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tan el inconveniente de ser extremadamente sensibles a los
campos magnéticos y electromagaéticos sxteriores al campo =~
nagnético de fuga H de los bastoneillos. Se designard en la
continnacién al conjunio &e estos r-oambos bajo el nombre Qe
campos magnéticos pardsitos., BEntre estes campos se pusde of
tar los campos magnéticos creados por. toda aparamenﬁa eléc~
trica sea cual fuers, F el campo magnéliico tmestim‘ |

31 estos campos magnéticos son débiles y resultan
inferiores al campo magndtico de fugd H de los bastoncillos,
s accidn sobre las magnebo~resistencias de Getecoddn de
presencia de los bastoncillos perturba no obstante la sefial

- eléotrica de salida de los mimnas debide &l campo H, creando

sefiales eléctricas llamades “de ruldo® no despreciables: Di
cao en otres términos, la sefial el&c'tfica total de salids ~
de las nmagneto-resistencias resulta de la superposicién do
la sefial debida el campo de fuga H de los bastoneillos y de
las secflales eléctricas “"de xruldo" debidas m loa campos ps.rg_
aitos: Pueden derivarse de ello rlesgos de esxTores 10 deg—e

- preciskles en la detecoidn de vresencia de los bhastoncillos.

Ia presente invencidn permite remediar este incon

. vontente dlsponiendo une magneto-resishencia de compensacidn,
“en la proxinidad de laar-magmtqmaighnciaa de detaeceidn -
* de presencia de los bastoncillos y fuera del camino seguido

poxr estos bastonceillos ~cuaxido desfilan por delante de lag -
mismass Asf pues, la.magneto~resistencia de compensacidn es
somstida a los wismos ceampos magméticon pardsitos que lag =
unagneto-resistencias de deteccidn,. : .

De este moao;. suprimiendo en.la sefial de gallda «

- de cada magneto-reslstencie du.detecclidny la selal de sali-

30« da de la magneto-resistencia de compensacién, se obtiene una
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gefisl de deteocidn de presencia de los bastonoillos msooic~
da con cada magnefo-resistencia de deteccddn independliente
de log compos ‘magz&icos- pardeitos.

' Se realiza as{ m dispositivo de transduceién ~ -
magnética de ‘déﬁeqai&fn 8e informaciones magnébicas codifica

. das que es simpléy roco costoso y de una fiebilided en la =
- deteccidn do I presenciz de los bastoncillos superior a la

de los dispositiybav de trensduccidn conoecidos. Se mg’zestra -

- en el Ifnste que puede conformarse con una sola megnebo-re~

sistencia de coﬁpensaoiﬁm
Segﬁniﬁ invencidn, el dispositivo de transduccidn

~magnética de deteacldn de informmciones mognéiicas codifica

das que comprende al menos un elemento megneto-resistente =~
de deteccidn de estes informaciones Gispuesto sobre un sus-
trato aislanteg desfilendo lms informaciones por delante de

" -este elemento paralelamente a su superficie, estd ceracteri

20

25+

-~ gado porque comprende un elemento magneto-resistente de com

. pansgeibn, que estd dispuestos en la proximidad del elemens=

to nagneto-resistente de deteccidn de tal modo que no sea =
sometido 21 campo magnético de fuga de diches informacionss
¥ sea gometido a los mismos campos magnébicos pardsitos del

. elemento de deteceifn; siendo las tensiones de.las sefiales

eiéct‘ricas‘ de salids suministradas por dichos elementos de

detecclidn 'y de compensacidn, en respuesta a la accifn de

“1os campos’ magné’ticbe parésitos sobre los nismos,; sensible—

mente iguales, -
Otras. caracteriaticas y ventajas de la invencidn

aparecerdn en el ocurso de la aeacripcidn slguiente dada a =

- titulo de ejemplo no limitativo y con referencia a las fig
30

TS gnexas.,
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En estos dibujos:

La figura 1 muestra la disposicidn relativa del -
cheque portador de bastoneillos de -tinta magnética y de un
dispositivo de transduccibén magnética de deteccldén de los -~
bastoncillios de mameto-resistencia; segin la técnica ante~
rior, siendo la figura 1a una vista de costado y la figura
1b una vista en perspectiva.

La figura 2 es un esquema de principlo de un dis-
positivo de transduceién magnética segin la invencidén con -~
una sola magneto-resistencia de detecocién de presencia de -
los bastoncillos.

Ta figura 3 es un esquema de principio de un dis-
positivo de transduccidn magnética segin la invencidén con =
dos magneto~resistencias de deteccién de presencia de los =~
bastoneillos.

Las figuras 4 y 5 muestran una forma de resliza—-
oién preferida del disposi¥ivo de transduccidn magnética c{;
yo esquema de principio estd ilustrado en la figura 3, sien
do la figura 4 una vista de tres ouarfoe en perspectiva y ~
siendo la figura 5 una vista de coatado en corte.

En la figura 1 se considera, vista en corte, una
tarjeta ¢, por ejempla un cheque baneario que se desplaga ~
siguiendo el eje OX con una velocida& v (de la izquierda hg
cia la derecha en la figura 1a, de- abajo 8 arriba en la £
gura 1b) por encima de un lector de cheque :w, siend.o trang
portada la tarjeta por un dlspositivo meoédnico de transporte
de cheque que es my:!.do poxr ejemplo ma;nualmente;_. (para sime
plificar, este disi)ositivo no esti representado en la figu~-
re 1). Ia tarjeta C lleva los bastoncillos de tinta magnétl .
ca BAyy B.Az; BA 30 m FRCLERRRS:UM pex"t‘ane.cienfce"s a los carscts
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res impresos sobre el cheque. El camino seguido por los ca~
racteres en el curso de esu desfile por endima del lector =
de cheque I¢ define la pista de lectura FL de anchura 1.

El lector de cheques LC comprende el dispositivo
de imentacién DA, simbolizado por un recj:éngulb en la figu= "

ra 1.,' el cual magnetipga los bastoneillos, antes de qhé‘ dege
 f1len los mismos por delante del dlspositivo de trensduc -
“eidén magiéticé,m de detsceidn de la presencia de los bas~

toncillos. En la gﬂcﬁca actual, este Gltimo estd constimw

| tuido, con pi-efgrencia por elementos megneto-resistentes de
“detecoién de presencia de los bastoncillos MRys MBpe. MR,

siendo n 1o mfs frecuentemente igual a dos. Tel dispositi- .

“wo DTH con dos ma@etoreais‘bencias es desorito en la publi-

cacién de IEEE Trafhaactions of Magnetics antes citads.
 'Los elementos magneto-resistentes HRyy MRoees MR,

‘son depositados sobre el mismo sustrato S de materia eléetri

canente aislante. Su longitud I es superior a la anchura 1

de la piste de lectura FL. La distancia entre los elemen=—

" tos MRqy MRnees MR, es iguel a 4. Con preferencia, estos =

elementos tienen la misma resistencia R y coeficientes de -

‘magneto-resistencia AR/R 1dénticos. Las extremidades de es
"tos elementos: estén conectadas con el mismo generador de co

“rriente eléetrica (no representado en la figura 1) y son ——

atravesados por unam corriente I en el sentido de su longitud

I (véase 1a fignra 1b). Segin puede verse en las figuras ta

'y 1by los elementos ERqy MR,yeee MR, Son sometidos al ceampo

magnético de fuga H de los bastonclllos, del que se¢ ha re—-—
presentedo por medio de puntos la 1fnea de fuerza principal
en lﬁ»figura ‘l'a_é-iﬁe campo magnético de fuga es perpendicu
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ca la aparicidén de una sefial eléctrica de tensidn AV en los
bornes de cada uno de ellos con AV = IAB.. Se considera pri
meramente un dispositivo de tramsduccidn magnética Dm1 Te-
lativo a un solo elemento magnelo-resistente de deteccidn 1:.-
Segin la invencidn, como es visible en la figura 2;. Se aso=

cda con el elemento magneto-resistente de deteceién 1 un —

elemento magneto~resistente de compensacién 2 dispuesio en

‘la proximidad del elemento 1 por fuera de la pista de lectn

ra FL. Por ragones tecnolégicas, es preferible que los ele—
nentos 1 y 2 sean idénticos: igual longitud I,; 1gual resis-
tencia R, igual coeficienmte de magnetoresistencia ARB.. ' ¥
depositados sobre el mismo sustrato. Son conectados a los &
bornes de un mismo generador de corriente eléctrica (no re-
presentado en la figura 2) y recorrido por la misma corrien
te I. ' -
" E1 elemento magneto-resistente de deteccidn 1 es
sometido al campo magnético H de fuga de los bastoncillos y

a la suma £ 1H.‘? de loes campos magnéticos .1} electromagnéticos

- parésitos exteriores al cempo magnético H de fuge de los bas

tonc:lllos ¥ localizados alrededor del elemento te

‘El elemento de compenaacién 2 ea gometido a la su

‘ma éznp de los campos magnéticos: paa.'éeitoa extoriores gl -
campo H looalizadoa alrededor del elemarto 2. Se tiene préc

ticamente 21Hp = ﬁznp
‘Por cada bastoncillos que desfila :por encima del

"dispositivo de transduccidn DM,y aparece en los bornes 3 ¥
"4 del elemento magneto-resistente 1 una sefial eléctrica de

‘tensién AV, = 4Vg % A V"

Siendo A Vg la sefinl de- datecoidn de presencia del

' bastoncillo debida al campo magnético de.fuga H.del mismo,



e

10

15»

20.

25.

30.

11.

:siegao A1V? la sefial debida & la accidén del cam-
o mag,nét:!fo paz‘ési‘lzoéﬂ;e sobre el elemento 1.

Aparece en los bornes 5 y 6 del elemento magneto-
resistente 2 de compensacidn de tens:tdi; Aavp debida a la =
accidn de los tanpos magnéticos pardsitos s;‘nre este elemen
to. Se tiene précticanente ) 4 Vp = A, Vp (con slgunos ten—
tos por ciento aproximadamente).

‘ Baata.eritqnces oon gsociar a los elementos 1y 2
un eircuito elestrdnico emplificador diferencial (no repre-
sentado) que ree#.b‘e en sus bornes de entrads las dos tensio
nes AV1 Yy “2 '?'P; para obtener en la sa.‘lida _del mismo ung -
tensidn directamente proporcional a AVS.

El dispositivo de transducoidn nagnética segin -~
la invencién eliming sef pricticemente tods influencia de ~
los cempos magnéticos perdsitos sobre la sefisl de deteccién
de presencia de los bastoncillos.

- La figura 3 muestra otro dispositivo de acuerdo -

- eon la invencién .q_ue comprende dos elementos magneto~resig-

tentes 1dénticos 11 y 12 y wi elemento de compensacién 13 -

que tiene an comin con 11 y 12 el material, la anchura y el

espesor; el cosficiente de magneto-resistencia, pero cuyg =

longitud em la mitad, lo que le da una resistencla de la mi

‘tads Sean R la resistencia de los elementos 11y 127 I su

longitud.

Tos tres elementos magneto-resistentes son conec~

'tados én paralelo a los bornes de un mismo generador de co=-

Men'be eléctrica (no representado en 1a figura 3). De este

modo, si el elemento 13 es recorrido por una corriente I, loa

elementos 11 y 32 son recorridos por una corriente 1/2.
Cuendo desfila un bastoncillo por delante de los
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elementos 11 y 12, los mismos son sometidos al campo magnéti
o0 H del mismo ¥ & los campos nagnéticos parésitos £Hy, = -

- siendo sometido el elemento 13 solamente a estos mismoas ¢am

pos éHP. .
Las tensiones AVgyy AVpys AVpy debidas & la ao—
eidh de los campos parisitos £Hp ‘aob?e los elementos 11 &

13 que apereoen respectivamente en los boxmes 14 y 15 del -

elemento 11, 16 y 17 del elemento 12,° 18y 19 del elemento

13 son las siguientes, si se supone, pox cjamplo,. qUe Bl w=

coeficiente de magneto~resistencia es igual 2l 2% ¢

AVpy = 4792 =25 xR x-z—s BI/‘!OO.

i VP3 = 24 xTxI = RL/100.

Se tiene en efecto A VPB = ATP.,, = AVPZ'

Basta pues, eomo en el caso del diapositivo de =
trensducoién DMLy, con enviar poxr- tdamplo, las tens:lonas -_—

p3 Yy AVH, de unas parte, y AVP3 Yy Avm. de’ otra parte.

a las entradas de dos anplificadores diferencinles, para =

‘obtener en la salida de los mismos unas tensiones AVS‘I ¥y

AVg, de deteccidn ds. los bastoncillos con 1o que se elimi-
na toda sefisl de ruido debida a la accién de los campos mag |

néticos pardsitos.

BEa evidente que sin aalir poxr ello del mareo de -
la invencién los elementos 11 y 125 13 pueden Yener carae'be~

“pisticas diferentes (resistencia por unidad de longitud, ~=

coeficiente de magneto-resistencia; 1ong1tudAIi) slendo 16 -

"esoncial que los elementos 11, 12, 13"aeai1 sometidos a 103

mismos campos magnéticos pardsitos y quo se tenga siempret
AVPB - AVP" = AVo..
Estd claro que se puedo hacer un ragonamiento idén
tico al que se meaba de hacer para los diapaaitivos de trans
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duceidn nm1 y jnng: para los dispositivos D'MB, m4’* -
mmn...-.ae 3 4, n elementos magneto-resistentes de detec—-—
clén de preaencia de los bastoncillos. Asi, para un éiiaposi-

__t:!.vo D!EMB de 3 elementos de deteccién, de resistencia R y-
5

de longitud I de coeficiente de magneto-msiatencia AB/R,
el elemen'bo magneto—resistente de compensacidn tiene ung -
resistencia R_/B ¥ una longltu& 1/3 (para un coeficiente de
magneto-resistencia igual a AR/R).

Se comprenderd mejor el modo en que Be realiza —=
el diepositivo DT, Segfn la invencidn deseribiende su pro-

Cedimiento de fabricecién ilustrado por las figuras 4 ¥ 5,
¥ que comprende las etapén'sigtnentesz

1) Primera etapa
Se deposita sobre el sustrato 20 do materia eléce
tricamente aisianta ¥ de buena conduccién térmica, tal como

el vidrios la,t'i:eli'émi.ca; la slémina, una primera capa 21 de

monéxido de silicio (de férmla quimica $10). Se genera ast
wma snperﬂeie eléctricamente aislante que permite ademis -~

una buena aaherencia de las eapas que serén depoaitadaa ul-
“teriormente sobre esta superficle.

2) Segunda etag
Se deposite seguidamente los elementos magneto-re

sistentes 114 12, ‘i3 gobre la capa 21 por una téonica cono~
eida; por ejemplo por evaporacién bajo vacfo. Ios tres ele-
mentos son depositados similténeamente con el fin de que =~
sus propiedades geométﬁcas., eléctricas y magnétices sean -
{dénticas ‘(1on'gi.tud'1;~ espesor, resistencia R, coeficiente

‘de magneto&esistenﬁa eves Drincipalmente). Con preferencia,

el material elegido para constitulr los elementos 11, 12, 13

" es una aleacidén de hierro-nfquel (18% de hierro y 824 de ni
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quel). Su espesor es de aproximadamente 1000 Angstrtms. En
un ejemplo de reelizacidén preferido de la invencidén la lon
gitud I es igual a 6 mm.; piendo 1a longitud del elemento
13 de 3 mn, Ia distencla d es igual a 0;5 m; mientras que
la distencia entre los bornes 19 del elemanto 13 ¥ los bor
nes 14 y 16 Qe los elementos 11 y 12 os de 1 mm.

3) Tercera etaps o l

Se practica dos chaflanes CH, ¥ CH, sobre el sus~
trato 20 como se ha indicado en la figura 4, formando sus
dos chaflanes con la superficie superior del sustrato un =-

dngulo inferior a 45¢.
4) Cuarta elapa

Se dispone una capa sonductora (por ejemplo de =

oobre) que tiene un espesor de una micra aproximadamente; -

.sobre la caps 21 con el fin de realizar las conexiones entre

los diferentes elementos magneto-—:esistente& Se realizg -
asi las conexiones 22, 23, 24, 25, siendo conectada la co
nexién 22 con el borne 18 de la magmfo—reeiatennia 13, ‘slen
do conectada la conexién 23 con los bornes 14 del slemento
11y 19 del elemento 13 y 16 del elemen'to'_ 12, La conexidn 24
es conaectada gl borne 15 del elemant9 11', {pipp.traa que la -
conexidn 25 es conectada al borne ;t’? del elemento 12+ Las ~
conexionas 22, 23, 24, 25 se prolongan scbre cada unc de los
chaflanes CH, ¥ CH, ¥y son terminadas respectivemente por —
tacos de contacto de gran superficie 26, 27, 28, 29.

5) guinta etapa |
Se f£ijan hilos flexibles 30, 31, 32, 33, por ejem

plo por soldadura al eétaﬁo, raapectivémente sobre los tacos
de contacto 26, 27, 28, 29. Segin pusde verse eun la figura 5,

30« que es una vista en corte del sustrato tomada al nivel de -
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los tacos de contagto 26 y 29, las bolas; de soldadura 34 ¥
35 no sobresalen a6l mivel del planoA s&peﬁor P del sustra-
to 20, con el fin de que el choque C no entre en contacto -
con ellas, cuando pasa por encima de los elementos magneto-
5+ resistentes 11 a 13.
6) Sexta etapa
Se deposita una capa de proteccién 36 (no repre——
sentada en las figq’ras 4 y 5, para simplificar, pero simboli
zada por ung ftlgeha)' de 8102 sobre el plano superior P del -
10« sustrato. EL feéperé‘_'é_;c'-i;de esta capa estd comprendido entre 1
y 30 mic‘raa@ Egta "'c.apa, 36 asegura la proteccidn de los ele=-
mentos ma@eto-rgs;stentes 11 a 13 contra todas las degrada=-
ciones de orden guimico o mecénico.
EL ejemplo del dispositivo de. transduccidén magné-—-—
15;_ tica seéﬁn la inveh.ci6n aqui descrito se aplica a la detec~-
cidén de presencia de bﬁstoncillos de caracteres magnéticos
de cheques, pei;é 'resulj:aré evidente para todo especialista
en la materia que la invencién es aplicable a la deteccidn
de toda clase de informaciones magnéticas codificadas, prin
20. cipalmente las informaciones magnéticas inscritas sobre las
bandas magnéticas.’

R O T A

, Ia Patente &e Invencidn que se solicita por vein-
te afios para Espafia, de acuexrdo con la vigente Legislacidn,
25. deberd recaer sobre: "DISPOSITIVO DE TRANSDUCCION MAGIFEEIGA
DE DETECCION DE INFORMACIONES MAGNETICAS CODIFICADASM, con =
. Prioridad de la solicitud de Patente en Francia ne T7.13.026,
de fecha 29 de Abril de 1.977, segln las caracteristicas esen
- clales de las siguientes:
30. eesfoce
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REIVINDICACTONES®

18.- Dispositivo de trana&ucc’i‘dn”.umaétvzética de de-
teccidn @e informaciones magnéticas codificadas que compren
de al menos un elemento magnético-resistente de deteccidn ~
de las informaclones dispuesto sobre un sustrato aislante,
desfilendo las informaciones por delante de este elemento,
perelelemente a su superficie, caracterizado porque compren
de un elemento magneto~resistente de compensacidn, dispues~
to en la proximidad del elemento magneto-resistente de de=—
teceidn, de tal modo que no sea sometido al campo magnético

-de fuga de dichas informaciones y sea sometido a los mismos

.campos magnéticos pardsitos que el elemento de deteccidn; ~

siendo igusles las tensiones de las sefiales eldciricas de -
sallda suministradas por los elementos de deteceién y de com
pensacién en respuesta g la accidén de los campos magnéticos
pardsitos sobre los mismos.

23.~ Dispositivo de transduccién megnética de de—
teccién de informaciones magneticas codificadas, segin la -
reivindicacidn 1, caracteriszado porque los elementos magneto=
resistentes de deteccidn y de compensacidn estén constitui~-
dos por el mismo material.

3%.~ Dispositivo de tranadﬁocwn magnetica de deteg

. ¢i6n de informaciones magneticas codificadas, segin las = -

reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque la resistencia

por unidad de longitud de los elementos de deteccidn y de —.

. compensacidn es la miscma.

48 ,~ Dispositivo de transduccidn magnetica de de—-
teccidn de informaciones magneticas codificadas, segin las -
reivindicaciones 1 y 3, caracterizado porque los elemenios -~

de deteccidn y de compensacidén tienen igual coeficiente de ~
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58y Dis:poﬁéi"bivo de transd-uc'ciidn_ maé;xe'bica de de==
teceidén de informaciones magnéticas codificadas, segin la ~-
reivindicacidn 4, caracterizade porque los elementos magneto-
resistentes de deteccidn, en nfmero de n, son idénticos.

68 .~ Dispositivo de transduceidén magnética de de~-—

. teccidn de mfomaciones nagnéticas codificadas, segin la ~-
- reivindicacién 5, caracterizado porque si Ry L designan res

pectivamente la resistencia y la longitud de los n elementos

_de deteccidn, la resistencia y la longitud del elemento de ~

compensacién son respectivamente iguales a R/n y I/n.

- T8+~ Dispositivo de transduccidén magnética de de—
tecclidn de informaciones magnéticas codificadas, segfin las -
reivindicaclones 1 a 6y caracterizado porque los elementos ~
de compensacidn y de deteccidén son depositados sobre el mis~
mo sustratos

88+~ Dispositivo de transduccién magnética de de—

. teceidn de informamciones magneticas codificadas, segin una -

de 1las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el sustra

to aislante se recubre con una capa de material eléctricamen

 te alslante que rexrmite una buena adherencia de las capas dig
-puestas sobre ella;s los elementos de deteccidn y de compensa

- eién se disponen gobre esta capa; el sustrsto comportg dos =

chaflaness las conexiones eléctricas entre los elementos = -~

magneto-resisbtentes de deteceidn y de compensacidn estdn tér

. minados sobre los. ¢haﬂanea por tacos de contacto de Fgran su
. perficie; hilos flexibles estén unidos a dichas conexiones ~

'me.d:ian'hq tacos de aontacto, el sustrato, los elementos de ~

compensacidn y de deteceidn y sus conexiones estén recubier—

tos de una capa de proteccidn aislante.
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9¢.- "DISPOSITIVO DE TRANSDUGOTON:MAGNETICA DE DE
TECCION DE INFORMACIONES MAGNETICAS CODTFICADAS™.
Segln queda sustancialmente descrito en la presen
te memoria que consta de dieciocho ho;jaﬂf};faécritas- a mAquing
5.  por una sola cara y acompafiada de dibujos,
Wedrta, . 29 MR8

COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'IN
FORMATIQUE CII-HON BULY.
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